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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基片，其包括：透明基片、开关元件、绝缘层以
及像素电极。开关元件包括：形成于透明基片上，并与栅线相连接的栅
极、形成于栅极上，并在平行于所述栅极的第一方向上延伸的通道层、
形成于透明基片上，与源线相连接的源极、以及形成于通道层上用以覆
盖通道层的漏极。绝缘层具有接触孔以用于使漏极和透明基片部分暴
露。像素电极通过接触孔可以与漏极相连接。当上述阵列基片用于液晶
显示面板时，阵列基片可以减少像素缺陷。
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